
BCY55 

Typ tranzystora: podwójny tranzystor krze-
mowy 
Firma: PHILIPS 
Wykonanie: tranzystory krzemowe planarne 
n-p-n specjalnie dobierane, w metalowych 
obudowach TO-18 umieszczone w kubku 
aluminiowym 
Zastosowanie: wzmacniacze różnicowe z bar-
dzo małym poziomem szumów i małym dryf-
tem 
Typy podobne: BSV16 (Siem) 

Rys. 1-355. BCY55 

Wartości charakterystyczne dla jednego tranzystora1: 

min typ max 
-'c BO 10 nA przy JE = 0, UCB = 45 V 
IcBO 5 nA przy IE = 0, UCB = 20 V, tamb = 90°C 
IEBO 10 nA przy IC = 0, UEB = 5 V 
-UE3 600 800 mV przy —IE = 0,5 mA, UCB = 5 V 
UcEsat 1,0 V przy Ic = 10 mA, IB = 0,5 V 
U BE sat 0,6 1,0 V przy Ic = 10 mA, IB = 0,5 V 
hziE 100 300 przy IC — 10 [J.A, UCE = 5 V 
hziE 200 600 przy IC = 10 mA, UCE = 5 V 
Cc 8 pF przy IE = \e = 0, UCB = 5 V 
f r 50 80 MHz przy IC — 0,5 mA, UCE = 5 V 
fh2 le 100 kHz przy IC — 0,5 mA, UCE = 5 V 
hlle 10,0 k n 
l' 12e 5,5 10-4 
hlle 150 350 600 przy IC = 1 mA, UCE = 5 V, / = 1 kHz 
h22e 25 ^£1-1 
F 2 3 dB przy IC = 10 u A, UCE = 5 V, Rs 

f= lO-r-15 000 Hz 
= 10 kfi 

Wartości charakterystyczne dla dwóch tranzystorów 

hc 0,85 0,93 1 przy U1B-1E = U2B-2e> h > 100 S*A 

hc 
u l B -1E przy -I1E = -I2E > 100 jxA, 

~^2B-2e\ 2 4 mV /ami j = - 2 0 - + 90°C 
przy | / 1 E + / 2 E | ^ 200 |/A 

A U 

At 
1 3 ttV/°C 

Uic-IE = U2C-2E^ 20 V 
< 100 [iV 

tamh = — 20°C-r+ 90°C 
Al 

0,5 1,5 nA/°C przy / i c + 2̂C = 1 0 0 (xA 
At 

0,5 1,5 nA/°C 
'ami) = —20°C-r + 90°C 

» tj = 25°C 



BCY55 

Wartości graniczne 

UcBO max 45 V ' c m max 60 mA 
U CEO max 45 V p * tot max 3003) mW 
UcES max 452) V 0 max 125 °C 
UebO max 5 V Rth j-a 0,33 °C/mW 
Ic max 30 mA htg - 5 0 + + 125 °C 

U)B-U*UjB-2E H Ug[ 
UzB-2E-tlw-1[ 

Rys. 1-356. Charakterystyka dopasowania 
tranzystorów 

^ 1 \ TT = exp — • A UBE 
'i E kT 

12E mierzone przy At/B £ = 0, A[/BE mierzone przy — = 1 

2> UBE = O 
3> tamb = 25°C 


